E1003A

Gniazdo do zarobienia
SDOAJO040PLNFKPG/1D/1G
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Aplikacja
Aplikacja podigczenie do certyfikowanych obwodoéw iskrobezpiecznych
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -20...80
Ochrona IP 65
Testy | dopuszczenia
Dopuszczenie BVS 05 ATEX E106
Oznaczenie ATEX €x I1GExiallC T6 Ga

€5 111D Ex ia IlIB T85°C Da
€x 111D Exia IlIC T85°C Da

Dane mechaniczne

Waga [¢]] 41,2
Wymiary [mm] 43 x 25 x 36
Materiat PBT
Odlewany materiat obudowy PBT
Materiat nakretki PA

zgodnie z tabelg "Calkowita moc obwoddw pradowych” w odpowiednich
instrukcjach obstugi (cze$¢ dotyczaca bezpieczenstwa ATEX)

Do gniazd moze zosta¢ podigczonych kilka obwodéw iskrobezpiecznych.

Uwagi
g Suma napiec z jednego lub wigkszej ilosci obwoddéw
iskrobezpiecznych nie moze przekroczy¢ nastepujgcej wartosci:
U catkowite max = 60 V (wartos¢ szczytowa)
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
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E1003A

Gniazdo do zarobienia
SDOAJO040PLNFKPG/1D/1G

Potaczenie elektryczne

zaciski: ...0,75 mm?; Ostona przewodu: & 6...8 mm

Potaczenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M18, katowy; kodowanie: A; Materiat obudowy: PBT; Nakretka: PA

Podiaczenie
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